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	Общее количество часов на дисциплину по учебному плану

	86
	час.

	Самостоятельная работа студентов
	25
	час.

	Из них: дано в предыдущих семестрах
	–
	час.

	
	на 
	3
	семестр
	32
	час.

	
	на
	4
	семестр
	54
	 час.

	В том числе на практические (лабораторные) занятия:

	
	на 
	3
	семестр
	10
	час.

	
	на 
	4
	семестр
	10
	час.

	на курсовое проектирование
	–
	час.


	Календарно-тематический план составлен в соответствии с рабочей программой,

	утвержденной
	«     »               200   г.
	

	Преподаватель
	Большаков А.П.
	«     »               200   г.

	Рассмотрен на заседании предметной (цикловой) комиссии
	Радиотехнических

	дисциплин и аудиовизуальной техники
	«     »               200   г.
	Протокол №
	

	Председатель предметной (цикловой) комиссии
	                                   


	№ занятия
	Календарные сроки изучения темы,

№ учебной недели
	Наименование разделов, тем и их краткое содержание
	Кол-во часов

на занятие
	Вид занятия
	Учебно-наглядные пособия, используемые при изучении темы
	Учебная литература и задания, для студентов
	Самостоятельная работа студента

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Введение. Задачи предмета, краткая история развития. Классификация материалов по электропроводности. Зонные диаграммы веществ
	2
	
	лекция
	
	конспект
	

	
	
	Раздел 1 Полупроводниковые приборы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тема 1.1 Электронно-дырочный переход
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	1.1.1 Собственная и примесная электропроводность полупроводников. Образование p-n перехода
	2
	
	лекция
	схемы
	[2], с31-35, 33-37,

[3], с 37
	зонные диаграммы полупроводников p- и n-типа

	3
	3
	1.1.2 Включение p-n перехода. Свойства p-n перехода. ВАХ. Переход Me-п/п. Гетеропереход
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 37-39
	

	
	
	Тема 1.2 Полупроводниковые диоды
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	1.2.1 Классификация п/п диодов, маркировка. УГО. Выпрямительные диоды
	2
	
	лекция
	образцы диодов
	[1], с 35-45,

[2], с 39-45
	параметры, применение

	5
	5
	1.2.2 Стабилитроны, варикапы, импульсные диоды, туннельные диоды
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 45-51
	параметры, применение

	6
	6
	Практическая работа 1 Определение параметров и характеристик п/п диодов с использованием справочной литературы
	2
	
	практическое
	справочник по п/п диодам, индивидуальное задание 
	отчет
	составление отчета

	
	
	Тема 1.3 Биполярные транзисторы
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	1.3.1 Классификация биполярных транзисторов, маркировка, УГО, устройство, режимы работы, принцип работы
	2
	
	лекция
	образцы транзисторов
	[2], с 51-55
	маркировка, корпуса

	8
	8
	1.3.2 Схемы включения биполярных транзисторов (с общим эмиттером, базой и коллектором), статические характеристики
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 55-61
	параметры схем

	9
	9
	1.3.3 Рабочий режим транзистора. Построение нагрузочной прямой
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 61-63
	построение нагрузочной прямой

	10
	10
	Практическая работа 2 Определение параметров транзисторов по характеристикам с использованием справочной литературы
	2
	
	практическая
	справочник по п/п транзисторам, индивидуальное задание
	отчет
	составление отчета

	
	
	Тема 1.4 Полевые транзисторы
	
	
	
	
	
	

	11
	11
	1.4.1 Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом: структура, принцип работы, и параметры
	2
	
	лекция
	схемы
	[2], с 66-69
	параметры полевых VT

	12
	12
	1.4.2 МДП-транзисторы. Структура, принцип работы. МДП-транзисторы со встроенным и индуцированным каналом
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 69-73
	типы полевых VT, достоинства и недостатки

	
	
	Тема 1.5 Тиристоры
	
	
	
	
	
	

	13
	13
	1.5.1 Динисторы, тринисторы, устройство, принцип работы, характеристики, применение
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[3], с 133-135
	применение

	
	
	Тема 1.6 Фото- и светоэлементы
	
	
	
	
	
	

	14
	14
	1.6.1 Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры. Устройство и принцип работы
	2
	
	лекция
	схемы
	[2], с 81, 87-95
	солнечная батарея

	15
	15
	1.6.2 Светодиоды. Устройство, принцип работы
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[1], с 185-188
	принцип работы светодиодов [1], с 188

	
	
	Раздел 2 Импульсная техника
	
	
	
	
	
	

	16
	16
	Тема 2.1 Параметры и форма сигналов в электронных устройствах
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 8-11
	

	17
	17
	Тема 2.2 Транзисторные ключи
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 68-70
	

	18
	18
	Лабораторная работа 1 Транзисторные ключи
	2
	
	лабораторное
	стенд, описание
	отчет
	составление отчета

	19
	18
	Тема 2.3 Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 123-133
	

	20
	19
	Лабораторная работа 2 Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи
	2
	
	лабораторное
	стенд, описание
	отчет
	составление отчета

	21
	20
	Тема 2.4 Ограничители амплитуды
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 138-144
	

	22
	20
	Лабораторная работа 3 Ограничители амплитуды
	2
	
	лабораторное
	стенд, описание
	отчет
	составление отчета

	23
	21
	Тема 2.5 Формирователь импульсов с контуром ударного возбуждения (КУВ)
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 150-152
	

	24
	22
	Практическая работа 3  Электрический  расчёт генератора с КУВ
	2
	
	практическое
	индивидуальное задание
	отчет
	составление отчета

	25
	22
	Тема 2.6 Мультивибраторы автоколебательные и ждущие
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 164-166, 172-173
	режимы работы мультивибраторов

	26
	23
	Лабораторная работа 4 Мультивибраторы
	2
	
	лабораторное
	стенд, описание
	отчет
	составление отчета

	27
	24
	Практическая работа 4  Электрический  расчёт автоколебательного мультивибратора
	2
	
	практическое
	справочник по транзисторам, индивидуальное задание
	отчет
	составление отчета

	28
	24
	Тема 2.7 Генераторы пилообразного напряжения
	2
	
	лекция
	схемы
	[5], с 198-201
	

	29
	25
	Лабораторная работа 5 Генераторы пилообразного напряжения
	2
	
	лабораторное
	стенд, описание
	отчет
	составление отчета

	
	
	Раздел 3 Электровакуумные приборы
	
	
	
	
	
	

	30
	26
	Тема 3.1 Классификация электровакуумных приборов, принцип действия. Электровакуумный диод. Устройство, принцип работы и параметры
	2
	
	лекция
	схемы
	[7], с 5-7
	применение электровакуумных диодов

	31
	26
	Тема 3.2 Электровакуумный триод. Устройство, принцип работы и параметры
	2
	
	лекция
	схемы
	[7], с 7-8, [1], стр. 120-121
	применение триодов

	32
	27
	Тема 3.3 Многоэлектродные лампы. Комбинированные лампы. Маркировка вакуумных ламп
	2
	
	лекция
	схемы
	[7], с 8-9,

[1], с 123-125,

[2], с 22-23
	маркировка

	33
	28
	Тема 3.4 Газоразрядные (ионные) приборы
	2
	
	лекция
	схемы
	[1], с 193-196
	виды электрических разрядов

	34
	28
	Тема 3.5 Индикационные устройства.  Электронно-лучевые трубки
	2
	
	лекция
	схемы
	[1], с 190-192
	виды индикаторов

	
	
	Раздел 4 Интегральные микросхемы (ИС)
	
	
	
	
	
	

	35
	29
	Тема 4.1 Основные понятия и определения.  Классификация и маркировка ИМС
	2
	
	комбинированное
	классификация ИМС
	[7], с 34-35, [1], с 209-212
	маркировка ИМС

	36
	30
	Тема 4.2 Гибридные ИС. Технология изготовления толстопленочных и тонкопленочных ГИС. Навесные элементы
	2
	
	лекция
	схемы
	[3], с 199-213
	

	37
	30
	Тема 4.3 Полупроводниковые ИС. Технологические варианты построения ИС на биполярных и МДП транзисторах
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[3], с 207-209
	

	
	
	Тема 4.4 Цифровые ИС
	
	
	
	
	
	

	38
	31
	4.4.1 Основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Схемы, таблицы истинности, УГО
	2
	
	комбинированное
	схемы
	конспект
	повторить тему двоичной системы счисления

	39
	32
	4.4.2 Базовый элемент схем ТТЛ, базовый элемент КМОП
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[5], с 108-111, 113-115
	

	40
	32
	4.4.4 Параметры, характеристики, достоинства и недостатки различных типов базовых элементов
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[2], с 176-180
	достоинства и недостатки различных типов базовых элементов

	
	
	Тема 4.5 Аналоговые ИС
	
	
	
	
	
	

	41
	33
	4.5.1 Технологические возможности создания аналоговых ИС. Варианты схематических решений. Характеристики аналоговых ИС
	2
	
	комбинированное
	схемы
	[6], с 106-111
	

	42
	34
	Тема 4.6 Большие ИС. Общие характеристики и параметры БИС.

Практическая работа 5 Определение параметров и функций микросхем с использованием справочной литературы 
	1

1
	
	комбинированное

практическое
	схемы

справочник по микросхемам, индивидуальное задание
	[1], с 135-140

отчет
	составление отчета

	43
	34
	Контрольная работа

Анализ контрольной работы
	1

1
	
	контрольное
	индивидуальное задание
	отчет
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